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市场发展
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品牌厂商
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产品架构

充电盒部分的功能核心是续航，因此电源管理 IC 与锂电池是最重
要的组成部分。电源管理芯片组包含充电芯片、同步整流升压转
换器、低压差稳压器、负载开关、输入过压过流保护芯片等

TWS蓝牙耳机产品主要构成



JSCJ Confidential
2019/11/18

蓝牙芯片厂商及终端客户
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类型 型号 Vin（V） Vout-Max（V）Iout（mA） 待机电流 (uA) 封装 功能特点

Charger CJ40561 4.25-26.5 4.35 300 0.1 DFN2*2-8 最低充电电流5mA

Boost CJ9311 0.9-5.5 5 1100 1 SOT-23-6L 超低待机1uA功耗

Boost CJ9321 2.7-6.0 5.5 2500 0.1 SOT-23-6L 超低待机0.1uA功耗

霍尔 CJH1311 0-5.5 5.3 - 3 TO-92S,SOT23,DFN1*1 超灵敏、单极

霍尔 CJH0104 0-5.5 5.3 - 3 TO-92S,SOT23,DFN1*1 超灵敏、全极

LDO CJ6206 2.0-7.0 5 300 5 DFN1*1，SOT23-3/5 封装小，待机功耗低

LDO CJ6101 1.8-8.0 5 300 0.8 DFN1*1，SOT23-3/5 封装小，待机功耗超低

产品型号

类型 型号

晶振 CJ16-400000910A20

晶振 CJ16-260000910B20

类型 型号

ESD ESDBM7V0A1

ESD ESDBVD5V0Y1

类型 型号

ESD ESDBL3V3AE1

ESD ESDBL5V0Y1

类型 型号

三极管 MMBT3904

MOS CJ3134K
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智能穿戴市场发展

智能穿戴设备是近几年的大热产品，各个大厂商都希望在这个领域能占据一席之地，
但是在IDC刚刚统计的2018年智能穿戴设备第二季度的出货量中，排名靠前的还是一
些像苹果、小米这样的老面孔。

从IDC公布的数据中我们可以看到，2018年第二季度，智能穿戴设备总出货量为2790

万台，相比于前一年同期增长了5.5%
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市场发展
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市场发展

2018-2024年中国智能可穿戴设备行业产销量预测2011-2017年我国智能可穿戴设备市场规模及增速
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主芯片厂商及终端客户
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类型 型号 Vin（V） Vout-Max（V）Iout（mA） 待机电流 (uA) 封装 功能特点

Charger CJ40561 4.25-26.5 4.35 300 0.1 DFN2*2-8 最低充电电流5mA

Boost CJ9311 0.9-5.5 5 1100 1 SOT-23-6L 超低待机1uA功耗

Boost CJ9321 2.7-6.0 5.5 2500 0.1 SOT-23-6L 超低待机0.1uA功耗

LDO CJ6206 2.0-7.0 5 300 5 DFN1*1，SOT23-3/5 封装小，待机功耗低

LDO SCJ6101 1.8-8.0 5 300 0.8 DFN1*1，SOT23-3/5 封装小，待机功耗超低

产品型号

类型 型号

晶振 CJK08-327681220A20

晶振 CJOT04-260001733B01

类型 型号

ESD ESDBM7V0A1

ESD ESDBVD5V0Y1

类型 型号

ESD ESDBL3V3AE1

ESD ESDBL5V0Y1

类型 型号

三极管 MMBT3904

MOS CJ3134K


